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摘要(译)

公开了一种能够实现高分辨率的全色的微型发光二极管(LED)显示装置,
该微型LED显示装置包括:微型CMOS驱动基板(背板),其中,多个CMOS单
元排成一行。 和列; 微型LED面板,其被倒装芯片结合到微型LED驱动基
板上,并且包括与多个CMOS单元电连接的多个微型LED像素,其中,微型
LED面板包括由形成的多个微型LED像素。 沿着单位像素区域蚀刻发射
结构的第一表面,以及在发射结构的第二表面上形成的多个隔离物,其对应
于通过在垂直方向上蚀刻发射结构而形成的部分的位置。
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